           半导体激光治疗机技术要求

1、产品名称：            半导体激光治疗机

    2、激光类型：            GaAlAs  2W半导体激光器

3、主波长：              810±20nm

    4、主波长激光输出功率不稳定度:优于±5%,单个激光管输出功率不小于600mw.

5、辅助波长              650±20nm,

    6、激光输出功率：        单管头：50-500 mw (连续) , 连续可调

                                 50-1000mw（脉冲），连续可调 

                         复合头：50-600mw*3 连续可调         

    7、激光输出方式：        激光器直接出光（空间光）,功率连续可调

8、探头配置：双探头      光斑直径：单管头：Ф50mm， 复合头：Ф120mm

9、定时范围              1～99min

    10、显示方式：　　　　　  双液晶显示

11、冷却方式：           探头自然冷却，主机电源部分通过风扇强制风冷

12、产品分类：           国家医疗器械三类产品，激光类等级4类

13、设备安全分类：      Ⅰ类B型

14、输入功率：           ≤80VA

15、熔断器：             T型1A 250V，（φ5×20）

16、电源输入：           AC220V±22V，50Hz±1Hz

17、设备类型：           可移动式

18、重    量：           30kg

19、体    积：           480 mm﹡290 mm﹡840mm

20、故障自诊断报警功能；并显示故障代码。

21、支架类型:            进口360°全方向悬停支架(无需人工调节)

主要配置：

激光探头(大面积照射)1个；激光探头(点状照射)1个；激光防护眼镜2个；专用支架2个
